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Pada eksperimen ini telah dibuat |apisan tipis CulnSe2 pada substrat kaca (n=1,51) dengan temperatur
substrat 150°C dan 200°C deagan variasi ketebalan sekitar 0,2-0,45 un dengan metode evaporasi thermal
dalam vakum. Kemudian dilakukan pengukuran sifat optik dan listriknya. Dari nilai-nilai transmitansi dan
reflektansi yang diperoleh digunakan untuk menghitung indeks bias, koefisien absorbsi dan energi gap dari
lapisan tipis CulnSe2. Pada eksperimen ini didapatkan hasilnya sebagai berikut; Indek bias ( n) sekitar 2,6 -
4,7, koefisien absorbsi (a) sekitar (2 - 9) x 104/cm dan energi gap sekitar ( 1,02 - 1,45) av. Untuk sifat
listriknyaternyataresistivitaslistrik dari lapisan tipisini merupakan fungsi dari ketebalan. Y aitu semakin
tipis ketebalan lapisan, semakin besar hargaresistivitas listriknya. Hargaresistivitas listrik dari lapisan tipis
CulnSe2 ini sekitar 1,4 - 3,4 ohm cm dan semua sampel ternyata mempunyai type ? n.

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, bahwa lapisan tipis CulnSe2 ini merupakan bahan
semikonduktor yang potensial untuk dapat dikembangkan, terutama penggunaannya sebagai bahan penyerap
sinar matahari pada solar sel.
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